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Einleitung und Motivation I_fM

Parallele Freilaufdiode wirkt besonders im Gleichrichterbetrieb (¢ = tn) begrenzend auf die

Halbbricke
—> Ziel: Erweiterung der internen Chipdiode durch eine parallele Scheibenzellendiode (D1961sh)
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Durchlassverluste mit/ ohne D1961sh: 1200A LfM

DURCHLASSVERLUSTE (¢, m/o PP)
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SOA-Betrachtung der Bauteile

Strom in A
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Trajektorie der SOA fiir PP-Diode 2500V 1800A
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StoRstromrechnung fur Fehlerfall I_fM

Der Arbeitspunkt ist :

— 65°C Umgebungstemperatur
— Stromaufteilung anhand Durchlasskennlinie

— Durchlassspannung im Hochstrombereich anhand extrapolierter
Kennlinie
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Betrachtung ahnlicher Bauteile I_fM
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